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1.1.9  RWE 5 & HERE TR
1.1.9.1 #HHFEFR
1.1.9.2 BEREOME—ILBERL

1.1.9.3 Rl H DRz
1.1.9.4 g5 OEREE

1.2. SHEK EEFEA A R
121 ZEFERF LI @S 2T oY A F T F)
1.2.1.1 L (S E—F L RA) OEFRE
1.2.1.2 2Tt (Fy v F U R) OBEFERB
1.21.3 aAN (A X7 HR) OBEFRRI
1214 VT XA LiX
1215 avF I B A TRIFVA, BT H A A I v X AL
1.2.2  ZE)EFK-RC [HEE O f#EAT
1.2.2.1 HEFEEKHAE 512 L 5 RC BT
1.2.2.2 777 A% - RC [EIEEAEAT
1.2.2.3 (xRS & SRR
1.2.2.4 LRC IO AT v FIHE
1.2.2.5 LRC [EIFEFNEREE) OEFR A v —F v A K DT
1.2.2.6 LRC [EIBQEFIIHREIR) OB HE A o v — 2 2 AT K D fRfT
1.2.2.7 RLC [EI¥E D IELI IS E
1.2.2.8 RLC [RIFE DR
BEE (1) -2 PEEET
1.3 EEEET
1.3.1 PERET
1.3.2 XA A4 — ROBERBE & R
1.8.2.1 X A F4— RO—iy 72 Rtk
13.2.2 XA A— NORE L Fig L it s
(1) —HZA— R
aA/MEFHAA—R
bRV 2 A A — R
(2) EEEXAA—FK
B YavhF— - NRNYT - H A4 —FK (SBD)
(4) AIERESAA— K
(6) FHLTA A —F
6) 74+ b« XAA—K
(7) EBWS A A— K
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(8) PIN #A A—FK
1.8.2.3 XA A — ROKEKERK
1.83.2.4 XA A — NOHIK
BEE 1) -3 FFrURA
1.3.3 NAR—=F « NTUIAE
1.3.3.1 NAFR—T « 8T VAX OEMERPE & RFK
1.8.3.2 NAR—T « NTUTVRZ O
1.3.3.3 N T U VAKX ORI L IKTR
1.3.4 FET(Field Effect Transistor)
1.3.4.1 #AJF FET (JFET) O@EhERE & £
1.3.4.1.1 nF ¥ RVUESTEERDR N T o2 F
1.3.4.1.2 pF¥ RNVEERERDIR T A2
1.3.4.2 FET OF#%
1.3.4.3 nF ¥ XNVEERBERDIR T AL ORE
1.3.4.4 BEWE IR T P AZ ORI & RKERK
1.3.5  MOS-FET
1.3.5.1 MOS-FET O &Eh{EFH & £
1.3.5.2 MOS-FET 0%
1.3.5.3 MOS-FET DO%5#%
1.3.5.4 /X7 —MOSFET O #i#%
1.3.5.5 /XU —MOSFET ® Y —RA « KL A UWHEA A —F
BEE (1) -4 H£EREK
1.5 SRR 00 KAl
1.5.1 FT T IC DRk
1.5.1.1 A7 7 (Operational Amplifier) IC &%
1.5.1.2 A7 7 IC O NEREEEAE R
1.5.1.2.1 b7 P AX ANA T 7 ORIERER
1.5.1.2.2 FET AJJBLA T > 7 Ola gk
1.5.1.2.3 &EItmER AT T ORI
1.5.1.2.4 CMOS A7 > 7 Onl KAk
1.5.1.3 AT T DMK
1.5.1.4 AXT7 T DONHE
1.5.1.4.1 &R
1.5.1.4.2 ®EFMHE - AHSEEIC K S 58
1.5.2 EIFH IC O FLHE
1521 V=7 LFal—% (U —XH) EETLHIC
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1.5.2.2 AA v F U 7RIEBTEAHIC

1.5.2.3 Fy— « R 7R DC-DC =2 /3—% IC

153 vBYv7IC (F4Y#NIC)

1.5.3.1 7T 4 VX VAEKEIX

1.5.3.4 TTL & CMOS

1.5.3.5 CMOS IC O AH S15sE

1.5.3.6 EHER Y v 7 IC

1.5.3.7 ASICZ X 2 KK 2T ¢ ¥ Z LAl

154 TAVENLHEHIC (vA 23>, AEY ., ZOfh)

1.5.4.1 ~A 7 u7rt v+ MPU : Micro Processing Uint)

1.5.4.3 AE YU OFEHHE & R

1.5.4.3.1 FEEAEY O5HE

1.5.4.3.2 F7eAE Y ORI

1544 ~A=zaELIC

1.5.44.1 AD = 1"—%1C:

1.5.4.42 D/IA = 1—%1C:

1.5.4.4.3 AMEIEEH IC:
BEIE (2) -1 M7 P RAFZEIKEO

2.1 kT > A X OEENE O R

2.1.1 kT 2P A K B ]

2.1.1.1 =X v X EEHEEE R R O Eh E

2.1.1.1.1  EiREME

2.1.1.1.2  [Hift & RREE

2.1.1.1.3  EfEA & A

2.1.1.2 AN APEHIPEIE R R OB {E

2.1.1.3 2 L7 ZEEHEEE K OB

2.1.1.4 N Z DA 2 HEEIE]E O &4 oD R
BAEIEE (2) -2 FT VR X HEERE

2.1.2 KT 2P R B [l D A

2.1.2.1 AT R[EEKEIX

2122 FTUVRHAEENA T AEE

2123 FIUVREHDAAL T ZEK

2.1.2.4 T UTVAXERFENSA T ARE

2.1.3 kT PR X OZAA

2.1.3.1 5 A 72 B AT A

2.1.3.2 /MBS EEAME
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h /T A —Z |2 X 5 Zha

kT v PR B IME SRR

T Xy ZHEHYIME B R A

TR v Z PR IME B R RNES O % R TIE
RO R 2L — g

ANA Vv E—=F R v E—H A
TI v HIINRANRA T Y RRWNGE O I v X B ER
3 L7 ZEEHUIME SRR (=X v ¥ - 74 UEK)
2L ZEMIME BRI O ETFIR
(2) -3 FET {1 D HLA%

FET Hig[R1#% o FEf

FET @A EhE

94T FET (JFET) o XA#/E

MOS % FET (MOS-FET) o A#Eh{E
FET & n]#

B4 FET(JFET) i [A] #

MOS #I(MOS-FET) #4011

FET Hag a1 o> 32 1 05 Ko b

FET O/ 31 7 A[B]#

P FET @ Y — AEEHIE E S A 7 AR
J-FET O Y —AFEHEH N A 7 A[A]#
FET O %AfE]#
(2) -4 /ME B HEERE

FET /M3 5-H i@ 2] 3%

FET ¥ — A$EH/ME = B [a] #

Y — A IME B IREE R O %G FRIE
V=AM OEE R EE I a b —va v
Y — AFEHEEEE R O A A v B —Z R
FET R LA HEHUIME SRR (VY —2 « 74 7 % UEEK)
R LA o BEHIEIR R D% T TFIE

R LA HEHIEREE O A ) A =2 v R
(2) -5 ZEHHI

2% Betiefor[ml %

g 1% O ftfse Befor

RC & HEibR B #

kT v A5G AR R
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2.5.1.3 [EHERE O HEIEEE

2.5.2  X—V . MNEkE

2.5.2.1 #—1 > b (darlington)[n]#s

2522 A _—F v K+« &Z—1 >k (nverted darlington)|n] s

2.5.3 A a— Nk

2.5.3.1 HAz— REIEEOHE

2532 WA= FREEEDI I 2 L—3 3 R

2.5.4  ZEENHEIEEE

2.5.4.1 kT 2V RAHEBHEIERE O FE

2.5.4.2 k7R EBHERE O

2.5.4.3 T2V AXFEEIEERIE O

2544 T UVAZEIREERIFEDOT I 2 L—1 g UHER

2.5.4.5 FET T X 2 =@ g n] #

2.5.4.6 JFET HilgEAI3 D% F

2.5.4.7 JFETHEFREOT I 2 L—1 3 R

255 HLrh - IT7—[mE

2.5.5.1 Bl b IT—RIEOHERE

2.55.2 WL b - X7 —EROEEGRIRERE~D IS Q)

2553 MWL h - IT—[EEOT VT 4 TAM~OIEHQ2)
EAEE (2) -6 AT U7EE (1)

2.6 427 (Operational Amplifier) [F]#(1)

2.6.1 AT T OHARE

2.6.1.2 FEKERIEIE[EE (non-inverting amplifier)

2.6.1.3 S istEE A (inverting amplifier)

2.6.2  HELHIIEE]EE

2.6.2.1 JNE R

2.6.2.2 R [EIFE

2.6.2.3 FESYAIEE

2.6.2.4 H5yIEIHE

2.6.3 AT TR O AR

2631 A7ty h

2.6.3.2  FIAGFRE & A R

2.6.3.3 Z/L—L— K (Slew Rate)

2.2.3.4 =% F— FEREHL CMRR

2.6.4 fHEWGTOIAK

2.6.4.1 EIROMLAGE

)4

171
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BAEE (2) -7 A7 7EE (2)
2.6.5 AT UFIZK D AC BElERE
2.6.5.1 A7 FIT XD AC FCEAHEE R
2.6.5.2 AT 7K D AC FESCHEHENE AT
2.6.6 AT LA XA AR
2.6.6.1 HNLT—T - T UDGH
2.6.6.2 FARA A A — R
2.6.6.3 VU vH[EHK
2.6.71 —RT7A4NHE (—KRa—/XA « T g )VH  —IRNNA /XA« T 4 )LH)
2.6.7.2 RO —/NRA « T 4)LHA =R —INA « T 4 )L EORERL
2.6.7.3 @WIRT VT 47 « 7 42l
2.6.74 FEIRT 7T 4T« 7 4 NVHEREOE
2.6.8 AT ATk B REIER
2.6.8.1 AT T EAEM LI H IR A
2.6.8.2 AT T EAEM LI IERLI IR A
EAEE (3) -1 AA vF o 7hEE
3.1 AA v F v 7 EEE(ON/OFF [A]#)
3.1.1 AA T A O FLHE
3.1.1.1 FFUPRE - AL vF A
3.1.1.2 FET -« AA v F o 7l
3.1.2.1 LED Bg#h[a]#
3122 UlL— (YL /A K- a3A)L) BEEhaIE
3.1.2.3 BT — & BREHE]
wEE (3) -2 FE /MR E]E
3.2 EEwaR: ] FE S
3.2.1  FEIHIEREIEE O HA
3.2.1.1 A &) bE ]
3.2.1.2 B#7 v o 7 VEEEIER
3.2.1.3 7Y 2% SEPP &E/JHEEEIRKD Ak, Bk, ABKEE
3.2.1.4 C #kFE I HEIEE]
3.2.1.5 D #&&E /IR R
BEE (3) -3 AFHEMRIE
524

3.3 U I ]

3.3.1  BUMERIE O I

3.3.1.1 AJFENNFB : negative feedback) D H
3.3.1.2 RAJmE RO L ENE
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3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.2.5
ol
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.1.3
3.4.1.3

AR A1 0 SR

k7 PR HZ RO IRE

LB T VA X AIEOAIFE
OP 7 > 7 [RI& D EUFER [E]
V=7 « U —XEEERKOAIGF
NEABAHIE L K D AURE R D2 EAL
(8) da TFus -7 H[AEa)

Tha s e 7 v H A

Trwa s e 74 ZEEEO5E

Tru s e 74 Z OB K 550
7 4 N Z R DB

7 4 V2 AR O JEREEURE & AR R
Trwar e 7 4 E ORI XD 50HE

%

()N F T — 2
(b))~ & Vi
©O)F = v = 7k

3.4.1.4
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
EealtllS
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
3.4.3.5
3.4.4
3.4.4.1
3.4.4.2
3.4.4.3
3.4.4.4
Coaltllis
3.5
3.5.1

Tras e 74 vE SARERK
STEETICKDT IS s T 4k
RCIZLD 17 4 V%
RCIZLD 27 4 V%
RLCIZED 27 4 V%

(8) -ab T F a2« 7 4 HZ[EEKD)
TIT 4T 7 4V AE

TIT 47 1VIRT 4 v H Al

TIT AT 2T 4V AIEE (FBJEHIEER
TIT 4T 2T 4 VF AR (ZERER
TIT 4 TEIRT 4 VA IR

FilterPro |2 X 5 %Gt

LC 7 4 V& Al

EHUL LPF 12 & 5 3% — 7 —Z LPF Of%d
EHE LPF (2 X 5~ v &/L LPF Of%F
EHAEL LPF 2 k59 = v =7 LPF O3
1IERE LPF 75 HPF ~DZ

(3) -ba FIRAIH(a)

FEPRBIEE

FEPR[A] I D FEAfE

)
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3.5.2  RC FRiERIE

3.5.2.1 RC (FEFEIREIEE

3.5.2.2 U —r 7V v URIERK
3523 ~ILTFNALTL—H

3.5.3  LC 3&HE[A#

3.5.3.1 ~— b L—TEIIERE

3.5.3.2 =Lt VIERIERIEE

3.5.4  IKARFEIRIAIRE

3.5.4.1 JKELIEEN T

3.5.4.2 T TVAXIT X DIKEFEIEREE
3.5.4.3 A —/3— h— U RIRAIFE

3.5.4.5 &7 I 7IREIFIZ X DRI

B (3) -5b  FEIRIFEE (b)

3.5.5  PLL FRAFIREMIE
3.5.5.1 PLL(Phase Locked Loop)3&#E[al# o FaA
3.5.5.2 PLL ZHRFIEE D HAAERL
3.5.5.3 PLL ZHR[AIFE O [El
3.5.5.4 PLL J#RMIEK 1T A IFE R F
3.5.5.5 PLL HIC 4046 THO¥ I = L — 3 v
3.5.6  DDS FE IR
3.5.6.1 DDS FHEIEHRRIFE O AR & K
[ (3) -6a  EBIRAIE(a)
3.6 EEIR Al
3.6.1  FER[EIEE
3.6.1.1 F&yiElE
3.6.1.2 P EE Al
3.6.1.2 A
3.6.1.3 7V v UHERAIHE
3.6.1.4 O OEERE[E]H
3.6.2  TETEILIEH D LA
3.6.2.1 Yrf— -« XA A — NICL DR EEERE

3.6.2.2 RIFLVREZ+YIF— B A F— | votza%f'%““ A [ 5 (4

3.6.23 L7y IARZLYIF— . XA 4 — NIZLDHARER
3.6.2.5 (KAFIRL Y —X . L¥ o L— &lﬁl&ﬂ (LDO)
3.6.3  EFEELEIEE D FAE

3.6.3.1 FET T X % EEREIK
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WA (3) -6b  FEIFEIHE (D)
3.6 EER/AEL S
3.6.4  AA v T VEIRBIEE O HLAE
3.6.4.1 BEERI= L N—H DJFER
3.6.4.2 KEERI DC-DC = > 73— ORERL
3.6.4.3 FEM L R—H DJFE
3.6.4.4 HJER DC-DC =2 /X— & OIERL
3.6.4.5 HBRMEMHA = X — 2 D
3.6.4.6 [ 7D DC-DC = v/ 3—% O J5#HE
3.6.4.7 ZEELAZMHT LI-#5 DC-DC 2 v N—FDOFH (74T — R 754Xy
7 A1)
EAEE (4) -1 T4 DXV
4.1 T4 VXA
411 wvvvy 7 IC
41.1.1 CMO S a2y 7 algo ks
4.1.1.2 vy 7 IAK O
(DNOT %~ — b [=#
(2NOR 7 — el
(3)NAND #'— h[a]#%
Wz A7 V—7 OR 7 — b
WDRS 7V v 7uvr
GDHR7Y v TFTr Y
@®JKH 7Y v T Tm v
(M4BT X
®10ED 7 2K LTWD,
Q7 hLyrg
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BAEIE (4) -2 A-D/D-A ZE#a[A] 38 o Kk

4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.1
4.1.2.1.2
4.1.2.1.3
4.1.2.1.4
4.1.2.1.5
4.1.2.2
4.1.2.3

Tha s /T O H NG

A-D ZE#alal g oo oAt

BEIR ECHTR A - D 254 oD [ B

A XAIA-D RO FE

BRI A-D EH e ASEHDOAY v hEeT AU » b
F—=N— e TN T A X BT
TroF e VTS e T 4V AE

D-A ZEHm1 8 o> KLfE

PWM [m]i#& o> KEhf
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